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Проведена обработка ультразвуком (УЗ) с частотой 180 кГц, мощно-

стью ~12 Вт светоизлучающих светодиодов (СИД) Nichia (NSPB510S) си-
него свечения, в результате которой наблюдались достаточно сильные из-
менения их вольтамперных характеристик (ВАХ). На рисунке 1 приведена 
зависимость прямого напряжения СИД на токе 30 мА от времени УЗ обра-
ботки. В течение первых 40 часов (область 1) на УЗ пьезокерамике нахо-
дилась линза СИД. Снижение напряжения проходило со скоростью 0,46 
мВ/ч. После этого периода на пьезокерамике располагались электроды 
СИД. В результате скорость уменьшения напряжения существенно увели-
чилась до 2,75 мВ/ч (область 2) и после 50 часов УЗ обработки наблюда-
лось уменьшение прямого напряжения на 120 мВ. После 90 часов обработ-
ки (область 3) наблюдались колебания ВАХ, а через 122 часа произошел 
пробой СИД. ВАХ СИД стала линейной, сопротивление составило 20 Ом.  

Рисунок 1 – Зависимость прямо-
го напряжения СИД при стаби-
лизированном токе 30 мА от 
времени ультразвуковой обра-
ботки.  
Области обработки ультразву-
ком: 1 – 40 часов;   2 – (40–90) 
часов;  
3 – (90–122) часов. 

 
Возможной причиной данно-

го эффекта является использова-
ние подпороговой УЗ мощности (рассчитанная минимальная мощность 
для эффективного размножения дислокаций для используемой пьезокера-
мики составляет ~22 Вт). В результате происходит перестройка или раз-
рушение только протяженного дефекта (дефектов), находящегося в облас-
ти p–n перехода и способного его шунтировать. Поэтому после УЗ обрабо-
ток различных СИД нами наблюдались как ухудшение, так и улучшение 
их электрических (и оптических) свойств СИД. 
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